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OEM:Valvo

Transistor MPSA64

Datasheet

MPSA 63
MPSA 64

STLIZIUM = PNP = PLANAR - EPITAXTAL - DARLINGTON - TRANSISTOREN
fiir Verstiirker- und Schalter-Anwendungen
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Kurzdatens MPSA 63 MPSA 64
Kollektor-Sperrspannung _EFB o™ BAX. 30 v
Kollektor-Emitter=-Sperrspannung -'L'“. g = max, 30 ¥
Kollektorstrom ']{: = BAX. 500 mA
Gesastverlustleistang bei 5 i 2.'5bl.' I.tbt = BAX. 625 mW
Sperrschichttemperatur &J = BAX. 150 %c
Gleichstromverstirkung 3
bei -l_':;.r =5V, -I'_ = 10 mA B - S000 10000
Transit=Frequensz y
bei ~Fr} -5V, —Ir = 10 mA [r = 125 MHz
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OEM:Valvo Transistor MPSA64

MPSA 63
MPSA 64

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis I-J “:'I
Eollektor-Sperrspannung bei Il: = O 'Ucn 0=
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei UH = 01 Ve g =
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 01 -ljul 0"
Eollektorstrom: -1, L
£ o
Gesamtverlustleistung bei ‘IJ = 25 C: Piot ™
Sperrschichttemperatur; LT -
Lagerungs temperatur: is -
&S -
Wirsewiderstands
twischen Sperrschicht und Umgebung: L
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OEM:Valvo

Kennwerte: be i IJ = 28%

Transistor MPSA64

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei LIHE = 0, -]C = 100 pAs

Kollektor-Reststrom
bei IE = 0, 'Ul:n = 30 ¥i
Emitter-Reatstrom

bei Ic = 0, -Lzl = 10 V:

{ollektor-Emitter-Res tspannung

be i -lc = 100 mA, -[.B = 0,1 mAz -tCE sat

Basisspannung
bei _UEE =8V, -lc = 100 mAt
Gleichatromverstirkung

bei ~Uyp = 8V, I, = 10 mAs

be i -tﬂ'E = BV, _Il: = 100 mA:
Traneit-Frequenz
bei -llﬂ‘~ = 5V, =1, = 10 mA

, Cc
wnd I'" = 100 MHz:
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Datasheet

MPSA 63
MPSA 64

MPSA 63  MPSA_64
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BO00 10000
10000 20000
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